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Sposéb suszenia materiatéw sypkich i urzadzenie do suszenia materiatéw sypkich

Przedmiotem wynalazku jest sposéb suszenia materiatéw sypkich iurzadzenie do suszenia materiatow
sypkich. Sposdb iurzadzenie wedtug wynalazku majg szczegélne zastosowanie w przemystach hutniczym,
gérniczym i ceramicznym.

Materiatami sypkimi, poddawanymi suszeniu sposobem wedtug wynalazku mogg by¢ wegiel kamienny
i jego mieszanki, muty weglowe, wegiet brunatny, torf, gliny, Zwiry, piaski i inne podobne materiaty.

Do znanych sposobdw suszenia materiatow sypkich naleza metody konwekcyjne, fluidalne, pneumatyczne,
kontaktowe oraz indukcyjne. Znany jest rowniez sposéb suszenia materiatéw sypkich za pomoca réznego rodzaju
promiennikéw, ktdre nagrzewaja materiat, poddawany suszeniu. W tym przypadku suszenie moze odbywaé sig
w przestrzeni zamknigte] lub otwartej, z przeptywem powietrza lub bez jego przeptywu wzglednie przy
zastosowaniu recyrkulacji powietrza. .

Spos6b suszenia opisany w polskim patencie nr 56805 ogranicza sig tylko do suszenia mutow weglowych.
Polega on na poddaniu mutéw dwustopniowemu suszeniu, najpierw przez ich nagrzanié za pomocg promienni-
kéw podczerwieni przy réwnoczesnym mieszaniu mutGw a nastepnie przez pozostawienie ich lezakowaniu, bez
nagrzania ale przy ich ciagtym mieszaniu. Czas lezakowania mutow jest kilkanascie lub kilkadziesiat razy diuzszy
od czasu ich nagrzewania promiennikami. A

Urzadzenie do stosowania sposobu wedtug patentu polskiego nr 56805 stanowi pétzamknieta komora,
w ktbre] znajduja sie promienniki podczerwieni, ogrzewajace ruszty obrotowe z mieszadtami oraz przenosniki
tasmowe, wyposazone w mieszadta do mieszania mutow weglowych podczas ich lezakowania.

Sposdb suszenia materiatéw sypkich wedtug wynalazku, w ktérym wykorzystuje sig promienniki polega na
ciagtym ietapowym nagrzewaniu materiatu sypkiego, w kolejno naktadanych na siebie warstwach. Grubodd
warstw, ich ilo$¢ oraz czas etapowego nagrzewania zalezy od rodzaju materiafu iod wymaganej koricowej
zawartosci w nim wilgoci.

Po zakoriczonym nagrzewaniu mozna goracy materiat od razu poddac dalszym procesom technologicznym,
wykorzystujac zaakumulowane w nim ciepfo. W przypadkach, w ktorych dalsze procesy technologicine nie
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wymagaja stosowania ‘gorgcego materiatu mozna go, po zakoriczonym nagrzewaniu poddaé swobodneniu
stygnieciu, przez co uzyskuje sie wigkszy efekt suszenia.

Urzadzenie do suszenia materiatéw sypkich, wedtug wynalazku, sktada sie najkorzystniej z ruchomey
taémy, nad ktdra s umieszczone na przemian zasobniki z materiatem sypkim oraz promienniki, usytuowane na
résne] wysokosci, wznoszace] sie w zaleznoscl od ifosci igrubosci warstw materiatu. Do osiagniecia takiego
samego celu moze by¢ zastosowane réwniez urzadzenie o odmiennej konstrukeji.

Ciagte i etapowe nagrzewanie warstw kolejno naktadanych na siebie znacznie przyspiesza proces suszenia
materiatéw sypkich, odznacza sie duzg wydajnoscig, mogaca wynosi¢ nawet okofo 190 t/godz., przy czym jest
to proces nie powodujacy wydzielania sie pytdw, ktére zanieczyszczatyby atmosfere. Przy mieszankach
wegiowych sposéb ten nie stwarza niebezpieczeristwa wybuchu pyiéw. W przypadkach suszenia mieszanek
weglowych przeznaczonych do koksowania sposobem wedtug wynalazku uzyskuje sig zwigkszenie wydajnosci
baterii koksowniczych, koks za$ ma wyzsza wytrzymatosé mechaniczna i jednorodne uziarnienie, -

Wynalazek jest blizej objasniony w przyktadowym wykonaniu na rysunku, przedstawiajgcym schematycz-
nie urzadzenie w widoku ogéinym. -

Z zasobnika 1 nasypuje sie na tasme 2 bedaca w ruchu warstwe materiatu sypkiego, ktorg ogrzewa sie
promiennikami 3, co stanowi pierwszy etap suszenia. Szybko$¢ posuwu tasmy 2 jest zsynchronizowana z czasem
nagrzewania przez promienniki 3. Na podsuszona 1 przesunigty pierwsza warstwe nasypuje sie z nastepnego
zasobnika 1 kolejng warstwe materiatu sypkiego i poddaje jg dziataniu nastepnych promiennikéw 3. Ta nowo
natozona warstwa przejmuje zarazem ciepto od poprzednio podsuszonej warstwy. Stanowi to drugi etap suszenia.
Dalsze warstwy materiatu, ktdrych moze byé trzy, cztery lub wigce] nasypuje sig kolejno z nastgpnych
zasobnikow i suszy analogicznie jak w pierwszym i drugim etapie. .

Grubosé warstw, czas ich nagrzewania oraz ilo$é warstw dobiera sie doswiadczalnie w zaleznosci od rodzaju
materiatu sypkiego i od Zgdanej, koricowe] zawartosci wilgoci w suszonym materiale.

Przeprowadzone do$wiadczenia i badania wykazaty, Ze przy suszeniu wegla atakze jego mieszanek,
w ktdrych poczatkowa zawarto$é wilgoci wynosita okoto 9%, przy suszeniu ich w czterech etapach czyli zarazem
w czterech warstwach, kolejno w czasie na siebie nakfadanych, kofcowa zawarto$é¢ wilgoci wyniosta zgodnie
z zatozeniem okoto 4%. Wzrost wydajnosci suszenia w tych czterech etapach wyniést od 60—70% w pordwnaniu
z jednoetapowym, czyli jednowarstwowym suszeniem tej samej Hosci wegla, wzglednie jego migszanek i przy
zachowaniu identycznych warunkow suszenia i zuzycia energii ciepinej.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposdb suszenia materiatéw sypk|ch przy uzyciu promiennikéw, znamienny ty m, ze matena’r
sypki nagrzewa sie etapowo i ciagle, w kolejno naktadanych na siebie warstwach.

2. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze grubosé i ilo$¢ warstw materiatu sypkiego oraz czas
nagrzewania ustala sie w zaleznosci od rodzaju suszonego materiatu i od wymaganej koricowej zawartosci wilgoci,
przy czym szybko$é posuwu materiatu jest zsynchronizowana z czasem nagrzewania przez poszczegdine
promienniki.

3. Spos6b wedfug zastrz. 1, znamienny tym, Ze zaleznie od przeznaczenia, materiat sypki po
zakoriczonym suszeniu pozostawia sig stygnieciu.

4, Urzadzenie do suszenia materiatow sypkich,znamienne tym, ze sktadasig z ruchomej tasmy (2),
nad ktdrg sg umieszczone na przemian zasobniki (1) z materiatem sypkim oraz promienniki (3}. »

B. Urzadzenie wedtug zastrz. 4, znamienne tym, ze zasobniki (1) i promienniki {3) sg usytuowane
na réznej wysokosci, wznoszace] sie w zaleznosci od ilosci i grubosci warstw materiatu sypkiego.
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